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Физика конденсированного состояния
Condensed State Physics

Энергия активации проводимости и предэкспоненциальный множитель могут быть записаны в виде 
соотношений [4; 5]
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где е – заряд электрона; n – концентрация центров локализации; e 0 – электрическая постоянная (диэлект-
рическая проницаемость вакуума); e – относительная диэлектрическая проницаемость; G03 – постоян-
ная, зависящая от радиуса локализации электронов; α = 1,73 – перколяционная константа; a – радиус 
локализации электронов.

Рис. 6. Зависимость энергии активации проводимости  
от предэкспоненциального множителя пленок In2O3  

в температурной зависимости проводимости
Fig. 6. Dependence of the activation energy of conductivity  

on the pre-exponential multiplier of In2O3 films 
in the temperature dependence of conductivity

Рис. 5. Зависимость энергии активации проводимости пленок In2O3  
от температуры начала охлаждения

Fig. 5. Dependence of the activation energy of the conductivity of In2O3 films  
on the temperature of the beginning of cooling


